Параметр х выражает отношение радиуса изделия к классической глубине проникновения δ
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С учетом того, что 
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, где f – обычная частота изменения зондирующего поля
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η – коэффициент заполнения, во сколько раз объем изделия меньше зазора преобразователя
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комплексный параметр К, представляет собой удельный нормированный магнитный поток на единицу μr: 
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